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EE 530 Eletrônica Básica l 

AMPLIFICADORES CMOS 

Prof. Pedro Xavier 

Características IxV 
• Corrente de dreno 

vQI 

 

 

 

 

 2

2

00

00

)(2
2

1

2

)(

)(

)(
)(

DSDSTHGSoxnD

DS
DSTHGSoxnD

VV

THGSoxnD

V

nTHGSox

L

D

nTHGSoxD

n

n

VVVV
L

W
CI

V
VVV

L

W
CI

dVxVdVVVWCLI

dVVxVVWCdxI

dx

xdV
VxVVWCI

dx

dV
v

Ev

DSDS

DS




















































 
THGSox

VxVVWCxQ  )()(

µ: mobilidade dos 
portadores 
[cm2/(V·s)] 



20/04/2016 

2 

Regiões de operação 

• Exemplo 6.6 - Razavi: Calcule ID e VD, se VG 
aumentar de 10 mV, qual o novo valor de VD? 

Prof. Pedro Xavier 

Polarização 

• Existem várias técnicas de polarização, vamos 
estudar duas: 

 
– Polarização por divisor resistivo 

– Autopolarização  

 

• OBS: O transistor deve estar polarizado na 
região de saturação para funcionar como 
amplificador. 

Prof. Pedro Xavier 
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Polarização 
• Polarização por divisor resistivo 

Prof. Pedro Xavier 
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Polarização 
• Autopolarização 

Prof. Pedro Xavier 
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Polarização 

Prof. Pedro Xavier 
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Configurações básicas de 
amplificadores MOS 

• Fonte comum 

Prof. Pedro Xavier 
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Exercício 

• Av?; zin?; zout?; limites vin? 

Prof. Pedro Xavier 

10KΩ 

15,7KΩ 

Exercício para nota 

Prof. Pedro Xavier 

• Av?; zin?; zout?; limites vin? 



20/04/2016 

7 

Exemplo 7.1 RAZAVI 

• Máximo RD para saturação? 

Prof. Pedro Xavier 

Exemplo 7.3 RAZAVI 

• Valor de RD para ID=ID/2? 

Prof. Pedro Xavier 
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Fontes de figuras da aula 

• Aula do prof. Fabiano Fruett 

 

• Fundamentos de Microeletrônica (Razavi) 

 

• Microeletrônica (Sedra) 
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